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AVIZUL CONSULTATIV AL SECȚIEI ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI A AȘM

[bookmark: _Hlk91045286]asupra raportului științific pe subprogramul de cercetare 011201 “Materiale funcționale 2D și 3D oxicalcogenice, metale și polimeri cu proprietăți avansate magnetice, fotoelectrice, optice și bioactive pentru aplicații în spintronică, optoelectronică și biomedicină”, din cadrul programului instituțional de cercetare pentru anii 2024-2027, etapa anului 2025, coordonatorul subprogramului: dr. hab., acad. CULIUC Leonid, Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova (Prioritatea Strategică V. Tehnologii inovative, energie sustenabilă, digitalizare), perfectat în baza audierii raportului științific și a concluziilor experților confidențiali (Biroul Secției Științe Exacte și Inginerești Nr. 4 din 10 martie 2026)

1. Atingerea scopului, obiectivelor și rezultatelor declarate în propunerea de proiect în corelare cu cele obținute pe durata executării/implementării proiectului (calificativul “foarte bine”)
· A fost elaborată tehnologia de creștere și obținute monocristalele perfecte Fe2-xZnxMo3O8 cu substituție a ionilor de fier cu zinc variabilă, în care s-a depistat că tranziția de la ordonarea antiferomagnetică la cea ferimagnetică are loc la compoziția x=0.2.
· A fost elaborată o rută tehnologică pentru fabricarea heterostructurilor van der Waals MoS2/PEA2SnI4 cu filme subțiri uniforme de perovskit 2D pe substraturi de Si/SiO2 și s-a validat fezabilitatea integrării perovskiților 2D cu TMD-uri pentru aplicații optoelectronice.
· A fost elaborată o nouă abordare microscopică pentru descrierea tranzițiilor de spin induse de transferul protonilor pentru a descrie datele experimentale în compusul [Fe(HL-F)2](AsF6)2.
· Au fost obținute și investigate noi materiale pentru aplicații optoelectronice, inclusiv semiconductorii de tip kesterit și semimetalul Dirac Cd3As2.
· Au fost stabilite noi particularități ale înregistrării imaginilor raster cu fascicul de electroni în structura nanoperiodică multistrat Ge5As37S58/Se.
· A fost elaborată o metodă nouă de obținere a ceramicii Ga2O3:Sn și Ga2O3(ZnO)k (k = 6-16) care asigură majorarea conductivității acesteia cu câteva ordine de mărime.
· Au fost stabilite mechanismele de tranziție elasto-plastică la nanoindentarea cristalului MgO.


2. [bookmark: _Hlk91046624]Diseminarea rezultatelor obținute (calificativul “foarte bine”)
· capitole în monografii – 1
· articole în reviste din bazele de date Web of Science și SCOPUS –26 
· articole în reviste naționale – 3
· articole în culegeri ale conferințelor – 6 
· teze la conferințe – 20
· Brevete – 2, cereri 1 8 exponate

3. Valoarea socio-economică a rezultatelor obținute, materializarea rezultatelor și perspective de implementare (calificativul “foarte bine”)
· Compușii multiferoici elaborați sunt destinați aplicațiilor spintronice. Heterostructurile 2D de tip van der Vaals, constituite din perovskiți halogenați și dicalcogenuri ale metalelor de tranziție (TMD) demonstrează proprietăți promițătoare pentru optoelectronică și fotonică, inclusiv pentru dispozitive fotovoltaice cu aplicații directe în domeniul energiei regenerabile și tehnologiilor ecologice.
· Materialele semiconductoare de tip kesterit și semimetalele Dirac tridimensionale sunt destinate aplicațiilor fotovoltaice, optoelectronice și electronice de înaltă performanță cu impact direct asupra dezvoltării tehnologiilor energetice durabile.
· Ceramicile în bază de hidroxiapatită si aliajele de Zr prezintă interes pentru dezvoltarea de biomateriale cu proprietăți avansate.
· Au fost obținute 2 brevete de invenție și depusă o cerere de acordare a brevetului de invenție. 8 materiale prezentate la expoziții și saloane de inventică au fost menționate cu medalii și premii speciale.

4. Participarea tinerilor în proiect, pregătirea cercetătorilor în cadrul proiectului prin doctorat/postdoctorat (calificativul ”bine”)
Ponderea tinerilor cercetători este de 33 %. 

Punctajul mediu acordat: 29.1

Se propune calificativul general: Foarte bine
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